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금속급 실리콘 제조를 위한 규질이암의 불순물 제거  
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태양전지용 원료소재인 금속급 실리콘은 현재 전량 수입에 의존하고 있다. 이 연구에서는 국내 

매장량이 많은 규질이암으로부터 불순물을 제거하여 금속급 실리콘을 제조하기위한 가능성을 

타진하였다. 본 실험에 사용된 규질이암을 미세하게 분쇄한 후 800℃에서 2시간동안 열처리 과

정을 거쳐 유기물 및 수분을 제거하였다. 산의 종류, 농도, 침출온도, 시간을 조절하면서 UV-

VIS에 의한 흡광도 및 습식분석에 의한 불순물 농도를 측정하였다. 산 농도가 증가할수록, 그리

고 시간이 늘어날수록 높은 불순물 제거율을 보였다. 이 연구는 적절한 산 처리 및 환원을 통해 

국내산 규질이암이 태양전지용 원료물질로 이용될 수 있는 가능성을 보여준다.  


